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Реферат:
1. У даній роботі представлено розробку та аналіз високоефективних плазмонних пристроїв, заснованих на
структурах HfO2/Cu(Ag) як з так і без додаткових графенових моношарів. Дослідження показує, що інтеграція
графенових моношарів із структурами HfO2/Cu(Ag) призводить до значного покращення плазмонних
властивостей, термічної і хімічної стабільності порівняно з одношаровими плівками Ag або Cu. Високоякісні
плівки Cu(Ag) з додаванням тонкого діелектричного шару графена демонструють вдосконалені дисперсійні
властивості та оптичну провідність, підкріплені експериментальними даними, що відповідають моделі
вільних електронів Друде. Така оптимізація структури дозволяє ефективно модифікувати електронні
характеристики гібридної наноструктури, забезпечуючи високу якість поверхневих плазмонних резонансів
(ППР) і більшу довжину поширення плазмон-поляритонів (ППП). Отримані результати вказують на значний
потенціал тришарових структур графен/HfO2/Ag для застосування в біосенсориці.



2. In this work presents the development and analysis of high-performance plasmonic devices based on
HfO2/Cu(Ag) structures with and without additional graphene monolayers. The study shows that the integration
of graphene monolayers with HfO2/Cu(Ag) structures leads to a significant improvement in plasmonic properties,
thermal and chemical stability compared to single-layer Ag or Cu films. High-quality Cu(Ag) films with the addition
of a thin dielectric layer of graphene show improved dispersion properties and optical conductivity, supported by
experimental data consistent with the Drude free electron model. This structure optimisation allows to effectively
modify the electronic characteristics of the hybrid nanostructure, providing high quality surface plasmon
resonances (SPR) and a longer plasmon polariton (SPP) propagation length. The obtained results indicate a
significant potential of three-layer graphene/HfO2/Ag structures for biosensing applications.
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